Karta przedmiotu / modutu — opis efektow
ksztalcenia

profil studiéw:
kierunek:

stopien studiow: Il
rok studiow: I
semestr: 2

nazwa przedmiotu:
rodzaj przedmiotu: obieralny
rodzaj zajec:

punkty ECTS: 2

1. Cel przedmiotu / modutu

Po ukonczeniu kursu student powinien:

e mieé ogdlng wiedze teoretyczng na temat wtasciwosci i obszaréw zastosowan materiatéw

cienkowarstwowych,

e znacirozumieé podstawy technologii wysokiej prézni

ogolno-akademicki

Technologia Chemiczna

wyktad (20h) + seminarium (10h)

MATERIALY CIENKOWARSTWOWE — WEASCIWOSCI | WYTWARZANIE

o wykazac sie znajomoscig podstawowych metod otrzymywania cienkich warstw takich jak

naparowanie prézniowe i rozpylanie jonowe (PVD) oraz chemiczne osadzanie z fazy gazowej

(CVD)

2. Efekty ksztalcenia dla przedmiotu / modutu i ich odniesienie do
efektow ksztatcenia w obszarze nauk technicznych dla kierunku

Biotechnologia/ Technologia Chemiczna

Tabela 1.
[1] [2] [3] [4]
Efekty OPIS PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW Odniesienie do | Odniesienie do
ksztalcenia | KSZTALCENIA efektow efektow
dla modulu ksztalcenia dla | ksztalcenia dla
.. . . kierunku obszaru nauk
Absolwent studiéw Il stopnia na kierunku (K_xxx) technicznych /

Biotechnologia / Technologia Chemiczna:

przyrodn.
(T1A xxx/
P1A_xxx)




WIEDZA

W01 posiada wiedze¢ o najwazniejszych wtasciwosciach K_Wo2, T2A_WO01,
materialow cienkowarstwowych w szczegdlnosci K_Wo8 T2A_W03
wlasciwosciach odmiennych od materiatow litych

w02 posiada wiedzg o najwazniejszych wlasciwosciach gazow K_Woz, T2A_WO1,
pod obnizonym ci$nieniem oraz metod pomiaru niskich K_W08, T2A_W02,
ci$nien stosowanych w technologii wysokiej prozni K_W09 T2A_W03

W03 zna podstawy wybranych technologii otrzymywania K_WO0s, T2A_WO01,
materialow cienkowarstwowych, sposoby kontroli K_WO06, T2A_W02,
nanoszenia warstw oraz doboru okreslonych technologii do K_Wo7, T2A_WO04,
okreslonych zastosowan T2A_W06,

T2A WO7

UMIEJETNOSCI

uo1 potrafi korzysta¢ z materiatu wyktadowego, zrodet K_U01, T2A_U01,
literaturowych oraz zasobow internetowych dotyczacych K_U11 T1A_UO8,
rozwigzywanych zagadnien z zakresu technologii T1A_WO1
materialow cienkowarstwowych

uo2 potrafi wykorzysta¢ posiadang wiedzg do rozwiazania K_U10 T1A_WO1
konkretnego problemu odnoszacego si¢ do technologii K_U12 T1A_U08
otrzymywania materiatdw cienkowarstwowych
KOMPETENCJE SPOLECZNE

K01 potrafi pracowa¢ samodzielnie studiujac wybrane K_KO01 T2A_KO01,
zagadnienie oraz wskazac jego najistotniejsze elementy T1A_U0S

3. Formy prowadzenia zajec¢ i sposob sprawdzania

”

Tabela 2.
(1] [2] (3] (4] [5]
Efekty ZAMIERZONE EFEKTY Forma Sposéb oceny Odniesienie do
ksztalcenia zajeé efektow
dla modulu Stud Kt liczvl dmiot: ksztalcenia dla
tudent, ktory zaliczyl przedmiot: kierunku
(K_xxx)
wo1 posiada wiedze o najwazniejszych wasciwosciach wyktad kolokwium K_WO0g,
materialow cienkowarstwowych oraz metod ich K_Wo7,
wytwarzania K_W10,
K _U12
W02 posiada wiedzg o typowych metodach wytwarzania wyktad egzamin K_Wo2,
wysokiej prozni oraz sposobach pomiaru niskich ci$nien K_W03,
K_WO06
K_WO07
W03 zna podstawowe zasady doboru metod wytwarzania seminarium | ocena K_Wo2,
materiatow cienkowarstwowych w celu ich zastosowania w wygloszonego K_Wo7,
technice i technologii referatu K_Wo8
uo1 potrafi korzysta¢ z materialu wyktadowego, zrodet seminarium | ocena K_uo01,
literaturowych oraz zasobdw internetowych dotyczacych wygloszonego K_U1l
rozwigzywanych zagadnien z zakresu technologii seminarium
materialéw cienkowarstwowych
uoz2 potrafi wykorzysta¢ posiadang wiedzg do rozwiazania seminarium | ocena K_U12,
konkretnego problemu odnoszacego sie do technologii wygloszonego K_U14
materialow cienkowarstwowych seminarium




K01 potrafi pracowa¢ samodzielnie studiujac wybrane wyktad + ocena K_KO01
zagadnienie oraz wskazac jego najistotniejsze elementy seminarium | wygloszonego
seminarium +
kolokwium

4. Obliczenie punktéw ECTS dla przedmiotu / modutu
1. godziny kontaktowe 30 h, w tym:
a) obecno$¢ na wyktadach — 20 h
b) obecno$¢ na seminarium — 10 h
2. zapoznanie si¢ ze wskazang literaturg — 7 h
3. przygotowanie do wygloszenia seminarium — 8 h
4. przygotowanie do egzaminu i obecno$¢ na egzaminie —15 h

Razem naktad pracy studenta: 20h+10h+7h+8h+15h = 60h, co odpowiada 2 punktom ECTS.

5. Liczba punktéw ECTS na zajeciach wymagajacych
bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich

1. obecno$¢ na wyktadach — 30h ,
Razem: 30h, co odpowiada 1,5 punktom ECTS.

6. Liczba punktéow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajec¢
o charakterze praktycznym

Planowane zajecia nie majg charakteru praktycznego (0 punktéw ECTS).

7. Uwagi wykltadowcy/prowadzacego zajecia do Wydz. Komisji KRK

Brak uwag.




